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Generator RC z selektywnym czlonem RC i korekcja
w zakresie malych czestotliwoSci
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Przedmiotem wynalazku jest generator RC z se-
lektywnym czlonem RC i korekcjg w =zakresie
malych czestotliwo$ci, stosowany przy wytwarza-
niu napieé w pasmie czestotliwo$ci od ulamka cyk-
la na sekunde do kilku megacykli na sekunde.

Znane generatory RC zbudowane ze wzmacnia-
cza szerokopasmowego, z czlonu dodatniego 1lub
ujemnego aperiodycznego sprzgzenia zwrotnego
i z czlonu selektywnego sprzezenia zwrotnego maja
korekcje w zakresie malych czestotliwosci w petli
aperiodycznego sprzezenia zwrotnego. Jest ona sto-
sowana ze wzgledu na wplyw wzmacniacza szero-
kopasmowego na czestotliwo$é generatora. Wzmac-
niacz szerokopasmowy wprowadza zazwyczaj okres-
lone przesuniecie fazowe, ktére jest szkodliwe dla
skrajnych czestotliwo$ci generatora.

K3t przesuniecia fazowego wzmacniacza szeroko-
pasmowego ma pewng warto$é rézng od zera lub
n. Powstajaca stagd réznica czestotliwo$Sci w stosun-
ku do czestotliwo$ci quasirezonansowej ukladu
RC jest odwrotnie proporcjonalna do wypadkowej
dobroci calej galezi sprzezenia zwrotnego i wprost
proporcjonalna do kgta przesuniecia wzmacniacza
szerokopasmowego, ktory jest funkcjg czestotliwosci.
Jest to powodem niepokrywania sie zakreséw
w generatorze wielozakresowym i powstawania du-
zych niedokladno$ci ustawienia czestotliwosci w ge-
neratorze dekadowym.

Generatory RC z selektywnymi czlonami
i korekcjag w zakresie malych czestotliwos$ci, sto-
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sowang w petli aperiodycznego sprzezenia zwrot-
nego, majg te wade, ze wspélezynnik przenoszenia
czlonu aperiodycznego sprzeZenia zwrotnego, ze
wzgledu na umieszczony w nim element stabilizacji
amplitudy, jest zalezny od innych parametréow ukla-
du generatora to znaczy od zmian temperatury, na-
piecia zasilania i tym podobnych, co w zaleznoSci
od charakteru tych zmian zwigksza lub zmniejsza
roznice czestotliwosci w stosunku do czestotliwosci
quasirezonansowej ukladu RC i jest szczegélnié
szkodliwe dla dolnej czestotliwos$ci granicznej ge-
neratora. )

Celem wynalazku jest usuniecie tych wad. Aby
osiggngé ten cel, wytyczono sobie zadanie opraco-
wania ukladu korekcji w zakresie malych czestotli-
wosci i odpowiednie polgczenie go z pozostalymi
elementami ukladu generatora.

Cel ten zostal osiggniety przez to, ze uklad ko-
rekcji w zakresie malych czestotliwosci wlgczono
w petle selektywnego sprzezenia zwrotnego gene-
ratora RC, przy czym warto§é przesuniecia fa-
zowego ukladu korekcji jest w przyblizeniu réwna
wartoSci przesuniecia fazowego czlonu sprzezenia
aperiodycznego. Zastosowanie korekcji w czlonie
selektywnego sprzezenia zwrotnego spowodowale
zmniejszenie odchylenia czestotliwosci generatora
od czestotliwosSci quasirezonansowej czlonu RC do
0,19, nawet dla czestotliwo$ci lezagcych w granicach
0,5 dolnej czestotliwo$ei granicznej wzmacniacza
szerokopasmowego, przy czym najlepsze rezultaty
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uzyskuje sie w generatorach RC zawieraja,cych_
uklad mostkowy Wiena.

Uproszezony uklad generatora RC z selektywnym
czlonem RC wedlug wynalazku jest przedstawiony
w przykladzie wykonania na rysunku. Generator
jest zbudowany z szerokopasmowego wzmacniacza
i ukladu mostkowego Wiena, utworzonego z petli
dodatniego sprzezenia zwrotnego — jako galezi se-
lektywnej oraz z petli ujemnego sprzezenia zwrot-
nego — jako galezi aperiodycznej.

Szerokopasmowy wzmacniacz jest zbudowany na
pierwszym. polowym tranzystorze Ti, drugim tran-
zystorze T: typu p-n-p, pracujacym w ukladzie
OE i trzecim tranzystorze Ts, typu p-n-p, pracuja-
cym- jako wtérnik emiterowy. Dren pierwszego po-
lowego tranzystora T:i jest polgczony z baza drugie-
go tranzystora T: poprzez pigty kondensator Cs, za$
Zrodlo’; pierwszego : polowego tranzystora Ti jest
polaczone z punktem o potencjale zerowym poprzez
siédmy opornik Ra.

Kolektor drugiego tranzystora T: jest polgczony
z bazg trzeciego tranzystora Ts, a jego emiter bez-
posrednio z punktem o potencjale zerowym. Emiter
trzeciego tranzystora Ts: jest polaczony z bazg dru-
giego tranzystora poprzez dziwigty opornik R,
a poprzez dziesigty opornik Rie jest on polgczony
z punktem o potencjale zerowym. Ujemny biegun
zr6dla zasilania jest polgczony z drenem pier-
wszego polowego tranzystora T: poprzez szésty
opornik Rse, z kolektorem drugiego tranzystora T:
poprzez 6smy opornik Rs, za$ z kolektorem trzecie-
go tranzystora Ts jest on polgczony bezposrednio.

Galaz selektywna mostka zawiera pierwszy kon-
densator Ci1 polaczony z pierwszym opornikiem Ri
i drugim kondensatorem Cs, ten za$§ jest polgczony
szeregowo z drugim opornikiem Ra i trzecim opor-
nikiem Ras, do ktérego jest dolgczony réwnolegle trzeci
kondensator Cs, przy czym pierwszy kondesator Ci
i pierwszy opornik R1 tworzg uklad korekcji w zak-
resie matych czestotliwo$ci. Do punktu polgczenia
drugiego opornika Rs: z trzeciem opornikiem Rs
i trzecim kondesatorem Cs jest dolaczona bramka
pierwszego polowego tranzystora Ti. Punkt polgcze-
nia trzeciego kondesatora Cs z trzecim opornikiem
Rs i pierwszym opornikiem Ri jest dolaczony do
punktu o potencjale zerowym.

Galaz aperiodyczna mostka zawiera czwarty kon-
densator Cs« polgczony szeregowo z czwartym re-
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4 .
gulowanym opornikiem Rs« i pigtym nastawnym
opornikiem Rs, przy czym punkt polgczenia czwar-
tego opornika R« z pigtym opornikiem Rs jest po-
1aczony ze Zrédlem pierwszego polowego tranzysto-
ra Ti, za$ pigty opornik Rs drugim swoim korficem
jest polaczony z punktem o potencjale zerowym.

Punkt polgczenia galezi selektywnej mostka i ga-
lezi aperiodycznej to znaczy punkt polgczenia pier-
wszego kondesatora Ci1 i czwartego kondensatora
C: jest polaczony z emiterem trzeciego tranzystora
Ts, stanowigcym wyjsScie ukladu generatora. Uklad
korekcyjny, ktéry stanowig pierwszy kondensator
Ci1 i pierwszy opornik Ri, wprowadza do galezi
selektywnej mostka Wiena przesuniecie fazowe
réwne co do wartosci przesunigciu fazowemu
wzmacniacza. Warto$¢ stalej czasu ukladu korek-
cyjnego Ri1C:1 winna byé réwna stalej czasu wzmac-
niacza wraz z ukladem sprzezenia aperiodycznego
dla $redniego punktu pracy ukladu czwartego opor-
mika. R: i piatego opornika Rs dla zakresu naj-
mniejszych czestotliwosci, przy czym ostateczny do-
bor ukladu korekcji jest wskazany przez indywi-
dualne dobieranie wartosci pierwszego opornika Ri.

‘Zastrzezenie patentowe

Generator RC z selektywnym cztonem RC i ko-
rekcja w zakresie malych czestotliwosci, zbudowa-
ny z szerokopasmowego wzmacniacza i ukladu
mostkowego Wiena, utworzonego z petli dodatnie-
go sprzezenia zwrotnego jako galezi selektywnej,
zawierajgcej drugi kondensator polgczony szerego-
wo z drugim opornikiem a nastepnie z . trzecim
opornikiem zabocznikowanym trzecim kondensato-
rem oraz z petli ujemnego sprzezenia zwrotnego
jako galezi aperiodycznej zawierajgcej czwarty kon-
densator polgczony szeregowo z czwartym oporni-
kiem a nastepnie z pigtym opornikiem, znamienny
tym, “ze pierwszy opornik (Ri) ukladu korekcji
(R1C1) jest polgczony réwnolegle do galezi selek-
tywnej mostka, a pierwszy kondensator (Ci1) ukladu
korekcji (R1C1) jest polgczony z jednej strony
z drugim kondensatorem (C:z), za§ z drugiej strony
z czwartym kondensatorem (Ci), przy czym punkt
polaczenia pierwszego kondensatora (Ci) i czwarte-
go kondensatora (Cs) jest polgczony z wyjSciem
szerokopasmowego wzmacniacza. :
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